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Introducéo

Existem vantagens na utlizacdo de ions Terras-
Raras (TR) como aditivos em semicondutores devido
a combinacéo das propriedades épticas desses ions
e das propriedades elétricas dos semicondutores.
SnO, é um semicondutor tipo-n largamente utilizado
como sensor, ceramica catalitica e filme condutivo.

Neste trabalho, nanoparticulas de SnO,Eu*, em
concentracles de 1, 5 e 10% foram preparados pelo
método Pechini® com calcinacéo & baixa temperatura
(500 °C). Na seqiéncia, esses materiais
luminescentes sdo caracterizados por difracdo de
raios-X e espectroscopia na regiao do infravermelho.

Resultados e Discussao

Os difratogramas de raios-X de SnOyEuU* 550 e 60 700 750
apresentam alargamento da FWHM, indicando
diminuicdo do tamanho de cristalito, com o aumento
da concentracdo de Eu*. Espectros IR mostram um
pequeno aimento da intensidade da banda a 3700
cm™, correspondente ao grupo de hidroxila basica na

decaimento da luminescéncia
comportamento bi-exponencial.

Intensidade (u.a.)

I ex =310 nm

Figura 1. Espectros de emissdo de SnO,Eu®

superficie?, com o aumento da concentracdo de Eu*'.

Fig.1 apresenta dois espectros de emissdo do
sistema dopado com eurdpio, com excitacdo
monitorada na banda do SnO; (I ,,=310 nm) e no ion

Eu” (=394 nm). Esses espectros ilustram
comportamentos  diferentes, dependendo  do
comprimento de onda de excitagdo.

Consequientemente, é possivel concluir a existéncia
de dois tipos de ambientes locais ao redor do ion
Eu*. Quando a excitagdo é monitorada no fon Eu*,
transicbes °Dg® 'Fy(J=0-4) sdo observadas, com a
transicdo °Dy® 'F, dominando a intensidade. Porém,
guando a excitacdo é monitorada na banda de SnO,,
a transicdo °Dg® 'F, ndo é detectada, a transicéo de
dipolo magnético (*Ds® 'F,) apresenta a maior
intensidade, enquanto a intensidade da transi¢cdo de
dipolo elétrico fDs® F,) é muito fraca, indicando que
os fons EuU* poderiam estar ocupando sitios
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obtidos & 77 K, com excitagdo monitorada em 310 e
394 nm.

Conclusoes |

O ion TR dopado na matriz de SnO, promove maior
basicidade da superficie. A segregacéo de jons Eu*
na superficie de SnO, torna esse material um
potencial sensor gasoso, pois pode informar a
presenga de gases adsorvidos em sua superficie.
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